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摘要(译)

本发明提供一种通过薄膜晶体管(“TFT”)和像素电极来驱动的例如有机发
光二极管(“OLED”)显示器的显示装置，所述薄膜晶体管包括驱动TFT和
开关TFT。所述显示装置包括用于开关TFT的非晶硅层以及用于驱动TFT
的微晶硅或多晶硅层。所述非晶硅层和所述微晶硅层通过绝缘层分隔。
所述装置提供了产品可靠性和高的图像质量。所述装置的制造方法的特
征在于，减少了工艺步骤，并在光刻工艺期间利用了适于形成开关TFT
或驱动TFT的源电极和漏电极以及半导体层的特定掩模，所述掩模为半
调掩模或狭缝掩模。
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